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全书包括半导体器件及其基本应用、模拟电子学和数字电子学三个部分，共17章。第一
部分包括第1～8章，主要阐述半导体材料和二极管、二极管电路、场效应管及其放大电
路、晶体三极管及其放大电路、频率响应、输出级和功率放大电路等。第二部分包括第
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9～15章，主要阐述理想运放及其基本应用、集成电路的偏置电路和有源负载、差分及
多级放大电路、反馈及稳定性、运算放大电路、运算放大电路中非理性因素的影响、集
成电路的应用和设计等。第三部分包括第16和17章，主要阐述NMOS、CMOS、BiC—M
OS、ECL逻辑电路的组成，不同类型门电路的工作原理和电气特性，触发器、时序逻辑
电路、存储器的构成和逻辑功能，并介绍模数转换器和数模转换器的基本组成和工作原
理。
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吴宏才 教授 教的课 For example！

-----------------------------
已经通读第一 三 五 六章 部分图示的文字描述和第二版对应并未更改 答案部分错误
由于重新排版 逻辑 概念出现断层 需要自己大量思考进行补全 对初学者不友好
需要有深厚的电路基础 但 内容丰富 讲述细致 能够帮助电子科班生更好地理解
模拟电路 以及什么是电子学（例如 BJT FET的入门 ）
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书评

本书错误层出不穷，尤其在习题部分。 TYU 3.7：VDD应该是7.5V TYU
3.10：答案的Vit和Vot应该交换 TYU 3.11：VI应该是2.5V TYU
3.13：应该增加条件VDD=5V EX 4.8：VGSQ应该是VDSQ EX 4.9：Kp=2mA/V^2 TYU
4.17：答案错了。。。。 EX 6.15：集电极静态电流应该是1.25mA（...  
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